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	摘要(中)	摘     要


本論文目的為高品質電感及電容製程更加穩定的研製，並完成包含此電容電感的MIC低通濾波器、帶通濾波器及集總式平衡器，最後更設計了一主動式電路放大器。利用氧化鋁的高阻值特性，以其為基板的M-2D電感可達到很高的品質因數，本論文建立了10種不同電感，其中包括了各電感的等效電路模型參數值、最大品質因數與共振頻率。而本論文亦建立了以電容邊長為變數的電容模型。利用開發出來的氧化鋁基板薄膜製程技術，我們結合M-2D電感與MIM電容，設計及製作了低通濾波器、帶通濾波器及平衡器，其模擬與實測結果有不錯的吻合度。而電磁模擬軟體更可將電路佈局的效應考慮進來，可令模擬結果和實作結果更加吻合。而在放大器方面，量測方面包含了放大器的小訊號S參數、輸出必v及必v1dB壓縮點、第三階交互調變截斷點。也利用電磁模擬軟體模擬電路特性，並和量測結果比較。以期將來能更準確地預測電路特性，設計出高品質的微波積體電路。
	關鍵字(中)	
      	  ★ 被動元件
★ 氧化鋁基板
★ 微波電路	關鍵字(英)	
      	  ★ microwave circuit
★ Inductor
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